POLSKA OPIS PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA (| 90452

LUDOWA

do patentu

Zgloszono: 30.03.74 (P.170253)

Pierwszenstwo:

URZAD

Patent dodatkowy MKp HO2h 3/20

Int. CI2. HO2H 3/20

P A TE N T u w Y Zgtoszenie ogtoszono:  03.11.75 CZvreL NIA

PB'. Urzedy P

Opis patentowy opublikowano: 15.X1.1977 Ny pe "'['9°
: ' : o

-

— 3

Twércy wynalazku: Tomasz Dziedziczak, Seweryn Kobyliriski

Uprawniony z patentu: Instytut +.cznosci, Warszawa (Polska)

Uktad zabezpieczenia aparatury elektrycznej przed uszkodzeniem
wskutek niepozadanego wzrostu napigcia zasilania

Przedmiotem wynalazku jest uktad zabezpieczenia aparatury elektrycznej przed uszkodzeniem wskutek
niepozadanego wzrostu napigcia zasilania, powodujacy odtaczanie zrédta zasilania od odbiornika energii
w przypadku niepozadanego wzrostu napiecia zasilania.

Dotychczas znane uktady zabezpieczeri zawierajq uktad bistabilny, ktéry w momencie wzrostu napiecia
zasilania zmienia swdj stan poczgtkowy, powodujac zadziatanie ukfadu wykonawczego odtaczajacego zrédto
zasilania.

Uktady te odznaczaja sie niska czutoscig co wynika z zastosowania rezystorowego dzielnika linearnego na
wejsciu uktadu bistabilnego, jak rowniez stosunkowo matg szybkoscia dziatania, niepozwalajaca na wspdtprace
z.szybkimi tyrystorowymi urzadzeniami wykonawczymi o szybkosciach dziatania rzedu kilku nsek. Ta mata

. szybko$¢ dziatania uktadu zabezpieczajagcego wywotania jest drugim czasem regeneracji uktadu bistabilnego,
zZwigzanym z zastosowaniem elementu rezystorowego w petli sprzezenia zwrotnego uktadu bistabilnego. Ponadto
ustalanie si¢ stanu stabilnego uktadu bistabilnego, warunkujacego zadziatanie urzadzenia wykonawczego jest
przypadkowe, co powoduje, Zze zataczenie uktadu zabezpieczajacego wymaga dodatkowych operacji.

Uktad zabezpieczenia wedfug wynalazku charakteryzuje si¢ tym, Zze w uktadzie bistabilnym, w petle
sprzezenia zwrotnego, miedzy kolektor drugiego tranzystora i baze pierwszego tranzystora uktadu bistabilnego,
jest zataczona dioda Zenera przy czym baza pierwszego tranzystora uktadu bistabilnego jest potaczona na
dzielnik rezystorowo-diodowy zawierajacy diode Zenera zataczong miedzy biegun zrédta zasilania i rezystor
potaczony z masa.

Zataczenie w petli sprzezenia zwrotnego uktadu bistabilnego diody Zenera powoduje, ze po zataczeniu
napigcia zasilajagcego, uktad bistabilny znajduje sie¢ zawsze w wymaganym stanie poczatkowym oraz zmniejsza
czas regeneracji uktadu bistabilnego, co powoduje znaczne zwigkszenia szybkosci dziatania uktadu, do rzedu
nsek.

‘Zataczenie diody Zénera w dzielnik rezystory ustalajacy- punkt pracy pierwszego tranzystora uktadu

bistabilnego zwigksza znacznie czuto$¢ ukfadu poprzez doktadne ustalenie progu dziatania uktadu przy
niepozadanym wzroscie napiegcia zasilania.
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Przedmiot wynalazku zostat uwidoczniony na rysunku przedstawiajgcym schemat ideowy uktadu
zabezpieczajacego aparature elektryczng przed uszkodzeniem w§kutek niepozadanego wzrostu napiecia zasilania.

Uktad wedtug wynalazku zawiera dwa tranzystory pracujagce w uktadzie bistabilnym. W stanie
poczatkowym tranzystor T1 jest zatkany, a tranzystor T2 przewodzi. Kolektor tranzystora T2 jest potaczony.
z bazg tranzystora T1 petlg sprzezenia progowo-napigciowego za pomocg diody Zenera D2, co powoduje, ze
zchwilg wtaczenia napiecia U, zasilajagcego uktad bistabilny, w uktadzie tym ustala sie wymagany stan
poczatkowy. Przewodzenie tranzystora T2 powoduje zadziatanie urzadzenia wykonawczego UW, ktore zatacza
napigcie kontrolowane Uy do aparatury odbiornika. Napigcie kontrolowane Uy zasilajace aparature jest
podawane na wejscie uktadu bistabilnego za pomoca regulowanego dzielnika diodowo-oporowego, w ktérym
dioda Zenera D zapewnia zmiane stanu uktadu bistabilnego dopiero po przekroczeniu napiecia wstecznego diody
D1 wystepujacego na skutek awaryjnego wzrostu napiecia Ux.. W wyniku zmiany stanu uktadu bistabilnego,
tranzystor T1 przewodzi, a tranzystor T2 zostaje zatkany, co powoduje zadziatanie urzadzenia wykonawczego
UW iodtaczenie napigcia U, od aparatury, chroniac ja przed uszkodzeniem. Dzielnik diodowo-oporowy
zawierajacy rezystory R1 i R2 oraz diode Zenera D1, pozwala doktadnie ustali¢ prég zadziatania uktadu przy
wzroscie napiecia kontrolowanego Uy. Do kasowania stanu, ktéry nastepuje po przekroczeniu przez napiecie Uy
dopuszczalnej wartosci, stuzy urzadzenie kasujace, wykonane w postaci przycisku zawierajgcego PZ.

Zastrzezenie patentowe

Uktad zabezpieczenia aparatury elektrycznej przed uszkodzeniem wskutek niepozadanego wzrostu napiecia
zasilania, wykorzystujacy uktad bistabilny, znamienny tym, ze w petle sprzezenia zwrotnego, miedzy
baze pierwszego tranzystora (T1) a kolektor drugiego tranzystora (T2) uktadu bistabilnego, jest zataczona dioda
Zenera (D2), aponadto baza tranzystora pierwszego (T1) jest zataczona na dzielnik rezystorowo-diodowy
zawierajacy diode Zenera (D1), ktdra jest potgczona jedng z elektrod z biegunem zrédta zasilajacego. .
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